
图1.HM8412应用线路图 

HM8412 是一款双桥音频功率放大器芯片，采用 6.0V 电 
源供电；在 THD+N 等于 10%情况下，能为一个 4Ω的负 
载提供 4.5W 的连续功率。此外，当接立体耳机时，芯片 
可以单端工作模式驱动立体耳机。 
HM8412 双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音 
频功率的系统设计的，它采用表面贴妆技术，只需少量 
的外围器件，便使系统具备高质量的音频输出功率。 
HM8412 采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器 
放大和单中断立体耳机放大两种工作模式，简化了音频 
系统的外围电路设计。 
HM8412 内置了低功耗待机电路和过热保护电路，同时 
内置了杂音消除电路，可以消除芯片启动和关断过程中 
的咔嗒声或噗嗤声。 
HM8412 提供了 SOP16L 的封装形式，额定的工作温度 
范围为-40℃至 85℃。 
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HM8412 管脚 
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HM8412 基本结构描述 

HM8412 的反馈电阻 Rf=300kΩ，输入电阻 Ri 为 30 kΩ 
所以比环增益是 20Db。 

欠压锁定（UVLO） 
HM8412 内部具有低电压检测电路，当电源电压下降到 
1.8V 以下时，HM8412 将关闭输出，知道 VDD≥2.7V 时 
器件再次开启回到正常状态。 

 

短路保护 
HM8412 内部具有短路保护功能，一旦检测到输出与输 
出、输出与地或电源短路，芯片会立即关闭输出，避免芯 
片受损，如果短路状态消除，器件会重新开启。 

过热保护
当芯片的温度超过150℃时，热保护电路将起作用，芯
片自动被关断。由于芯片制造工艺的差异，不同的芯片 
之间最大有±15℃的偏差，当温度降低 30℃后 HM8412
继续正常工作。

                                              降低 HM8412 的 PSRR 和 
THD+N性能。建议使用2.2μF的电容，使用更大的电容
可以减小噪声，提高PSRR，但是会延长启动时间。
 

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器， 
HM8412 有关断控制管脚，可以控制放大器是否工作， 
该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号， 
否则芯片可能进入不定状态，而不能够进入关断模式， 
其自动耗没有降低，达不到节电目的。 
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HM8412 在没有磁珠和电容的情况下，对于 60cm 的音频 
线，仍可满足 FCC 标准的要求。在输出音频线过长或器件 
布局靠近 EMI 敏感设备时，建议使用电感、电容。电感和 

电容要尽量靠近 HM8412 放置，其参数设置如下： 

上图为耳机控制功能工作示意图，当没有耳机插头接入插 
孔时，R1-R2 分压电阻使提供到 HPSense 管脚的电压近 
似为 50mV，驱动 A3 和 A4 处于工作状态，使 HM8412 
工作于桥式模式，输出耦合电容隔离半供给直流电压，起 
到保护耳机的作用。输入 HPSense 管脚的高电平为 4V。 
当 HM8412 工作于桥式模式时，实质上负载两端的电压为 
0。因此甚至为理想状态下，难以引发放大器处于单终端输 
出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔于-OUTA 
分离并使 R1 上接 HPSense 管脚的电压至 VDD。这样耳
机 关断功能把 A1 和 A2 给关断且桥式连接的扬声器就不
工作 了，放大器便驱动输出耦合阻抗为 R2 和 R3 的耳机，
当耳 机抗组为典型的 32Ω 时，输出耦合阻抗 R2、R3 对 
HM8412 输出驱动能力的影响可忽略不计。 
图 34 也是耳机插孔的内部连接关系示意图，插孔为一组三 
线插头的设计，尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出， 
然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳 
机插孔足以驱动 HPSense 管脚。一个微处理器或开关可以 
代替耳机插孔中连接控制端的功能，微处理器或开关向 
HPSense 提供 4V~VDD 的电压，这样连接扬声器的桥式
模 式便停止工作且 A1 和 A2 分别驱动耳机的左右声道。 
 

Bypass 电容的选取 
仔细考虑与 Bypass 管脚相连的电容 CB 可使输入电容的尺
寸 减到最小。因为 CB 决定 HM8412 静态工作点的稳定性，
所 以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。 
HM8412 的输出倾斜到静态直流电压（VDD/2）越慢，则
开 启的 pop 声越小。选取 2.2μF 的 CB 且 Ci 为小电容
（0.1μF 到 0.39μF 的范围），则可得到一个“滴答声”和
“Pop 声”都 较小的关断功能。鉴于以上讨论，选取可满
足带宽需要的，不 太大的 Ci 有助于使“滴答声”和“Pop

声”减到最小。 
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